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® Schaitungsanordnung zur Erfassung des Stromes in einem Lasttransistor 

© Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaitungsan- 
ordnung mit einem Lasttransistor (T1) und einem an den 
Lasttransistor (T1) gekoppeiten Stromfuhltransistor (T2), 
wobei dem Stromfuhltransistor (T2) eine Schalteranord- 
nung (S) mit wenigstens einem ersten Schalter (S1; S1a, 
S1b) nachgeschaltet ist, urn den Stromfuhltransistor <T2) 
abhangig von einem Steuersignal an eine ersten oder 
zweite Auswerteschaltung (BL1, BL2) anzuschlieRen. 
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[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schal- 
tungsanordnung mit einem Lasttransistor und einem an den 
Lasttransistor gekoppelten Stromfuhltransistor. 5 
[0002] Zur Erfassung des Stromes durch einen Lasttransi- 
stor, der zum Schalten einer Last dient, ist es beispielsweise 
aus Patent Abstracts of Japan, Publication Number 
00235424 A, bekannt, dem Lasttransistor einen Transistor 
als Stromfuhltransistor parallel zu schalten, welcher im sel- 10 
ben Arbeitspunkt wie der Lasttransistor betrieben wird. Fig. 
1 zeigt eine derartige, auch als Strom- Sense- Anordnung be- 
zeichnete, Schaltungsanordnung nach dem Stand der Tech- 
nik. 

[0003] Die Schaltungsanordnung weist einen Lasttransi- 15 
stor T1S auf, welcher in Reihe zu einer Last Z1S zwischen 
einem Versorgungspotential Vdd und einem Bezugspoten- 
tial GND verschaltet ist. Parallel zu dem Lasttransistor T1S 
ist ein Stromfuhltransistor T2S angeordnet, dessen Gate- 
Anschluss an den Gate-AnschluB des Lasttransistors T1S 20 
und dessen Drain-Anschluss mit dem Drain-Anschluss des 
Lasttransistors T1S an ein Versorgungspotential Vdd ange- 
schlossen ist. Dem Source- Anschluss des Stromfiihltransi- 
stors T2S ist eine Reihenschaltung eines Transistors T3S 
und eines Stromfuhlwiderstandes Z2S nachgeschaltet. Der 25 
Transistor T3S wird dabei mittels eines Komparators K1S 
angesteuert, welcher die Source-Potentiale des Lasttransi- 
stors T1S und des Stromfuhltransistors T2S miteinander 
vergleicht, um sie auf denseiben Wert einzustellen. Der 
Strom 12 durch den Stromfuhltransistor T2S ist dann pro- 30 
portion al zu dem Strom II durch den Lasttransistor T1S, 
wobei das Verhaltnis dieser beiden Strome von dem Verhalt- 
nis der Dimensionierungen des Lasttransistors T1S und des 
Stromfuhltransistors T2S abhangt. 

[0004] Es ist auch bekannt, einen von einem Strornfuhl- 35 
transistor gemaB Fig. 1 gelieferten Strom anderen Anwen- 
dungsschaltungen als der in Fig. 1 dargestellten zuzufiihren. 
Fur jede der Auswerteschaltungen ist dabei bei bekannten 
Schaltungsanordnungen ein eigener Stromfuhltransistor 
vorgesehen. 40 
[0005] Aus der DE 43 34 386 Al ist eine Schaltungsan- 
ordnung bekannt, die einen IGBT zur Ansteuerung einer 
Last aufweist. Der IGBT weist einen an die Last angeschlos- 
senen Emitteranschluss und einen Detektionsanschluss, der 
als weiterer Emitter des IGBT ausgebildet ist, auf. Dem De- 45 
tektionsanschluss, an dem ein laststromabhangiges Signal 
anliegt, ist eine Auswerteschaltung nachgeschaltet, die ei- 
nen Komparator aufweist, dessen einer Eingang an den De- 
tektionsanschluss angeschlossen ist und dessen anderem 
Eingang ein erstes oder zweites Referenzsignal zugefuhrt 50 
ist. Die Umschaltung zwischen dem ersten und zweiten Re- 
ferenzsignal erfolgt mittels einer Schalteinrichtung abhan- 
gig von einem Steuersignal, das einem zeitverzogerten An- 
steuersignal des IGBT entspricht. 

[0006] Ublicherweise sind der Lasttransistor und der zu- 55 
gehorige Stromfuhltransistor in einem Chip integriert, wah- 
rend Auswerteschaltungen in einem weiteren Chip integriert 
sind. Dabei ist zwischen jedem der Stromfuhltransistoren in 
dem einen Chip und der zugehorigen Verarbeitungsschal- 
tung im anderen Chip eine Leitungsverbindung erforderlich, 60 
das bedeutet, fur jede dieser Verbindungen ist an dem ersten 
und zweiten Chip ein Kontaktpin erforderlich. 
[0007] Zudem liefern herkommliche Strom-Sense-Schal- 
tungen nur dann ein Stromsignal, welches proportional zu 
dem Laststrom ist, wenn sich der Lasttransistor noch nicht 65 
in Sattigung befindet, wenn sich die Drain-Source- Span- 
nung also unterhalb einer Sattigungsspannung befindet. 
[0008] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, eine Schal- 



tungsanordnung zur Auswertung des Laststromes eines 
Lasttransistors zur Verftigung zu stellen, welche mit be- 
kannten Schaltungsmitteln einfach realisiert werden kann 
und bei welcher insbesondere die oben genannten Nachteile 
nicht auftreten. 

[0009] Dieses Ziel wird durch eine Schaltungsanordnung 
gemaB den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelost. 
[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind 
Gegenstand der Unteranspriiche. 

[0011] Die erfindungsgemaBe Schaltungsanordnung weist 
einen Lasttransistor und einen an den Lasttransistor gekop- 
pelten Stromfuhltransistor auf, wobei dem Stromfuhltransi- 
stor eine Schalteranordnung mit wenigstens einem Schalter 
nachgeschaltet ist, um den Stromfuhltransistor abhangig 
von einem Steuersignal an eine erste oder zweite Auswerte- 
schaltung anzuschlieBen. Die Schalteranordnung ist dabei 
abhangig von einer Laststreckenspannung (Drain-Source- 
Spannung) des Lasttransistors ansteuerbar. 
[0012] Bei der erfindungsgemaBen Schaltungsanordnung 
ist iediglich ein Stromfuhltransistor erforderlich, dessen 
Ausgangsstrom uber die Schalteranordnung bedarfsgerecht 
einer der Auswerteschaltungen zugefuhrt werden kann. 
[0013] Da die Schalteranordnung abhangig von einer 
Laststreckenspannung (Drain-Source-Spannung) des Last- 
transistors ansteuerbar ist, besteht die Moglichkeit, als eine 
Auswerteschaltung Schaltungskomponenten vorzusehen, 
welche den Stromfiihlwiderstand zu einer herkornmlichen 
Strom- Sense-Schaltung nach Fig. 1 erganzen, wobei dieser 
Auswerteschaltung der Strom des Stromfuhlwiderstandes 
nur bis zum Erreichen einer vorgegebenen Drain-Source- 
Spannung des Lasttransistors zugefuhrt wird. Herkommli- 
che Strom-Sense- Schaltungen liefern nur dann ein Stromsi- 
gnal, welches proportional zu dem Laststrom ist, wenn sich 
der Lasttransistor noch nicht in Sattigung befindet, wenn 
sich die Drain-Source-Spannung also unterhalb einer Satti- 
gungsspannung befindet. Mittels der erfindungsgemaBen 
Schaltungsanordnung kann der Strom des Stromfuhlwider- 
standes einer anderen Auswerteschaltung zugefuhrt werden, 
wenn die Drain-Source-Spannung den Wert der Sattigungs- 
spannung erreicht und der Strom des Stromfuhlwiderstandes 
in der Strom-Sense-Anordnung ohnehin nicht mehr geeignet 
ausgewertet werden kann. 

[0014] GemaB einer Ausfuhrungsform der Erfindung ist es 
vorgesehen, daB der Lasttransistor und der Stromfuhltransi- 
stor in einem ersten Chip integriert sind, und daB die Schal- 
teranordnung und die erste und zweite Auswerteschaltung in 
einem zweiten Chip integriert sind. Bei dieser Ausfuhrungs- 
form der Erfindung ist zwischen dem ersten Chip und dem 
zweiten Chip nur eine Leitungsverbindung erforderlich, um 
den Auswerteschaltungen den Laststrom des Stromfuhlwi- 
derstandes zufiihren zu konnen. 

[0015] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend in 
Ausfuhrungsbeispielen anhand von Figuren naher erlautert. 
Es zeigt: 

[0016] Fig. 1 eine Strom-Sense-Anordnung nach dem 
Stand der Technik; 

[0017] Fig. 2 eine erfindungsgemaBe Schaltungsanord- 
nung gemaB einer Ausfuhrungsform der Erfindung; 
[0018] Fig. 3 eine erfindungsgemaBe Schaltungsanord- 
nung gemaB Fig. 2 mit detaillierter Darstellung der Schalter- 
anordnung und eines Ausfuhrungsbeispiels fur die erste und 
zweite Verarbeitungseinheit. 

[0019] In den Figuren bezeichnen, sofem nicht anders an- 
gegeben, gleiche Bezugszeichen gleiche Bauteile mit glei- 
cher Bedeutung. 

[0020] Fig. 2 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel der erfin- 
dungsgemaBen Schaltungsanordnung. Die Schaltungsan- 
ordnung weist einen Lasttransistor Tl und einen Strornfuhl- 
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transistor T2 auf, die in dem Ausfiihrungsbeispiel als n-Ka- ein Ausfiihrungsbeispiel fur den Aufbau der ersten Auswer- 

nal-MOS-Transistoren ausgebildet sind. Ein Drain-An- teschaltung BL1 und der zweiten Auswerteschaltung BL2 

schluss D des Lasttransistors Tl und ein Drain-Anschluss D dargestellt ist. 

des Stromfuhltransistors T2 sind an ein Versorgungspoten- [0024] Die erste Auswerteschaltung BL1 erganzt den 

tial Vdd angeschlossen. Ein Gate-Anschluss des Lasttransi- 5 SLromfuhl transistor T2 in dem Beispiel zu einer Strom- 

stors Tl und ein Gate- Anschluss des Stromfuhltransistors Sense-Schaltung. Die Auswerteschaltung BL1 weist einen 

T2 sind gemeinsam an eine Eingangsklemme IN zur Zufiih- Regeltransistor T3 auf, welcher Liber die Anschlusspins P21, 

rung eines Ansteuersignals angeschlossen, nach dessen Pll der ersten und zweiten Chips IC1, IC2 in Reihe zu dem 

MaBgabe der Lasttransistor (und der Stromfuhltransistor) Stromfuhltransistor T2 geschaltet ist. Zwischen den Regel- 

leitet oder spent. Der Lasttransistor Tl und der Stromfuhl- 10 transistor T3 und Bezugspotential GND ist ein Stromfiihlwi- 

transistor T2 sind vorzugsweise in einem Halbleiterkorper derstand Rs geschaltet. Der Regeltransistor T3, der in dem 

integriert, welcher eine Vielzahl von gleichartig aufgebau- Ausfiihrungsbeispiel als p-Kanal-Transistor ausgebildet ist, 

ten Transistorzellen aufweist, wobei ein Teil der Transistor- wird durch einen zweiten {Comparator K2 angesteuert, des- 

zellen (iiblicherweise der groBte Teil) zur Bildung des Last- sen erster Eingang (Minus-Eingang) an den Anschlusspin 

transistors Tl und ein Teil der Transistorzellen (ublicher- 15 P21 des zweiten Chips IC2 bzw. an den Source-Anschluss S 

weise ein kleiner Teil) zur Bildung des Stromfuhltransistors des Stromfuhltransistors T2 angeschlossen ist. Ein zweiter 

T2 miteinander verschaltet sind. Zwischen einen Source- Eingang (Plus-Eingang) des zweiten Komparators K2 ist an 

Anschluss S des Lasttransistors Tl und ein Bezugspotential den zweiten Pin P12 des ersten Chips IC1 bzw. an den 

GND ist cine Last Z L geschaltet, welche mittels des Last- Source-Anschluss S des Lasttransistors Tl angeschlossen. 

transistors Tl angesteuert wird. Der Source-Anschluss S des 20 Der zweite Komparator K2 regelt den Widerstand der 

Stromfuhltransistors T2 ist an eine Schalteranordnung SW Drain-Source-Strecke des Regeltransistors T3 derart, dass 

angeschlossen, welche den Source- Anschluss S abhangig das Source-Potential des Lasttransistors Tl und das Source- 

von einer Schalterstellung eines Schalters SI mit einer er- Potential des Stromfuhltransistors T2 ubereinstimmen, so 

sten oder einer zweiten Auswerteeinheit BL1, BL2 verbin- dass der Lasttransistor Tl und der Stromfuhltransistor T2 im 

det. Diese Schalteranordnung SW weist einen ersten Kom- 25 selben Arbeitspunkt betrieben werden. Der Laststrom Is des 

parator Kl als Vergleichereinheit auf, dessen einer An- Stromfuhltransistors T2 ist dann proportional zu dem Last- 

schluss an den Source-Anschluss S des Lasttransistors Tl strom 1^ des Lasttransistors Tl. 

und dessen anderer Anschluss uber eine Referenzspan- [0025] An dem Stromfuhl widerstand Rs ist ein Span- 

nungsquelle Uref an das Versorgungspotential Vdd ange- nungssignal Isl abgreifbar, welches proportional zu dem 

schlossen ist. 30 Strom-Sense-Strom I s bzw. dem Laststrom I L des Lasttran- 

[0021] Ein Ausgangssignal des Komparators Kl nimmt sistors Tl ist. 

einen oberen Ansteuerpegel an, wenn eine uber der Drain- [0026] Die Schalteranordnung S gemafi Fig. 3 weist ne- 

Source-Strecke D-S des Lasttransistors Tl anliegende ben dem Komparator Kl erste und zweite Transistoren S la, 

Drain-Source-Spannung UDS1 groBer als die Referenz- Sib auf, welche als p-Kanal-Transistoren ausgebildet sind 

spannung Uref ist, und das Ausgangssignal AS nimmt einen 35 und deren Gate-Anschlusse G an den Ausgang des Kompa- 

unteren Ansteuerpegel an, wenn die Drain-Source-Span- rators Kl angeschlossen sind. Source- Anschlusse S des er- 

nung UDS1 kleiner als die Referenzspannung Uref ist. Der sten und zweiten Transistors Sla, Sib sind an das Versor- 

Schalter Si, welcher durch das Ansteuersignal AS angesteu- gungspotential Vdd angeschlossen. Der Drain-Anschluss 

ert ist, verbindet abhangig von dem Pegel des Ansteuersi- des ersten Transistors Sla ist an das Gate G des Regeltransi- 

gnals AS die erste Auswerteschaltung BL1 oder die zweite 40 stors T3 angeschlossen. Spent der erste Transistor Sla, so 

Auswerteschaltung BL2 mit dem Source-Anschluss S des funktioniert die Anordnung aus dem Komparator K2, dem 

Stromfuhltransistors T2, um der ersten oder zweiten Aus- Transistor T3 und dem Stromfuhlwiderstand Rs wie oben 

werteschaltung den Laststrom des Stromfuhltransistors T2 beschrieben. Leitet der erste Transistor Sla, so liegt das 

zuzufuhren. Gate des dritten Transistors T3 an Versorgungspotential 

[0022] Der Lasttransistor Tl und der Stromfuhltransistor 45 Vdd, wodurch der dritte Transistor T3 sperrt, so daB der 

T2 sind vorzugsweise in einem ersten Chip IC1 integriert, Laststrom I s nicht mehr durch den Stromfuhlwiderstand Rs 

wahrend die Schalteranordnung S und die Ansteuerschal- flieBt und das Stromsignal Usl auf Null absinkt. Der erste 

tungen BL1, BL2 vorzugsweise in einem zweiten Chip IC2 Transistor Sla und der zweite Transistor Sib leiten solange, 

integriert sind. Der Laststrom I s des Stromfuhltransistors T2 solange die Drain-Source-Spannung UDS 1 des Lasttransi- 

steht an einem ersten Anschlusspin Pll des ersten Chips 50 stors Tl kleiner als die Referenzspannung Uref ist. 

IC1 zur Verfiigung und wird dem zweiten Chip IC2 uber ei- [0027] Strom-Sense-Anordnungen wie die, welche sich 

nen Anschlusspin P21 zugefuhrt. Die Anschlusspins Pll, aus der Schaltungsanordnung der Auswerteschaltung BL1 

P21 sind dab ei mittels eines Bonddrahtes BD miteinander nach Fig. 3 und dem Stromfuhlwiderstand T2 ergibt, funk- 

verbunden sind. Die ublicherweise exteme Last Z L ist an ei- tionieren nur dann mit ausreichender Genauigkeit, das heiBt 

nen zweiten Anschlusspin PI 2 des ersten Chips IC1 ange- 55 liefern nur dann ein Spannungssignal Isl, welches propor- 

schlossen. Der zweiten Eingang des Komparators Kl kann tional zu dem Laststrom I L ist, wenn sich der Lasttransistor 

dabei ebenfalls an diesen zweiten Anschlusspin P12 ange- Tl noch nicht in Sattigung befindet, solange der Laststrom 

schlossen sein, so daB hierfur keine separate Verbindung I L also proportional zu der Drain-Source-Spannung UDS1 

zwischen dem ersten Chip IC1 und dem zweiten Chip IC2 ansteigt. 

erforderlich ist. Der zweite Chip IC2 weist einen eigenen, 60 [0028] Ubersteigt die Drain-Source-Spannung UDS1 des 

nicht naher dargestellten Anschlusspin fur das Versorgungs- Lasttransistors Tl den Wert Referenzspannung Uref den 

potential Vdd auf, so daB der erste Anschluss des Kompara- Wert der Referenzspannung Uref, die vorzugsweise derart 

tors Kl uber die Referenzspannungsquelle Uref nicht in gewahlt, daB sie kleiner als die Sattigungsspannung des 

dem ersten Chip IC1 an das Versorgungspotential Vdd ange- Lasttransistors Tl ist, so kann der Laststrom I s mittels der 

schlossen werden muss, was in Fig. 2 lediglich aus Grianden 65 Schalteranordnung SW zu der zweiten Auswerteschaltung 

der Einfachheit so dargestellt ist. umgeschaltet werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, daB 

[0023] Fig. 3 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel der erfin- nur dann ein Stromsignal Usl durch die erste Auswerte- 

dungsgemaBen Schaltungsanordnung, bei welcher jeweils schaltung BL1 erzeugt wird, solange sich der Lasttransistor 
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Tl noch nicht in Sattigung befindet und solange die Strom- 
Sense-Anordnung ein zu dem Laststrom des Lasttransistors 
Tl proportionales Signal Usl liefem kann. 
[0029] Die zweite Auswerteschaltung BL2 weist eine Rei- 
henschaltung eines Widerstandes R2 und eines n-Kanal- 5 
Transistors T4 auf, wobei diese Reihenschaltung ebenfalls 
an den Anschlusspin P21 des zweiten Chips IC2 ange- 
schiossen ist. Der Gate-AnschluB G des Transistors T4 ist an 
den Source- Anschluss des Transistors Sib der Schalteran- 
ordnung angeschlossen und iiber einen Widerstand Rl an 10 
Bezugspotential GND gelegt. Leitet der zweite Transistor 
Sib, so liegt annahernd die gesamte Versorgungsspannung 
Vdd iiber dem Widerstand Rl an, wodurch der Transistor T4 
leitet. Der Transistor T4 spent, wenn auch der zweite Tran- 
sistor Sib sperrt. Der vierte Transistor T4 leitet also, wenn 15 
der Regeltransistor T3 sperrt und der vierte Transistor T4 
sperrt, wenn der Regeltransistor T3 leitet. Auf diese Weise 
ist sichergestellt, daB der Laststrom I s des Stromfiihlwider- 
standes T2 entweder nur in die erste Auswerteschaltung 
BL1 oder nur in die zweite Auswerteschaltung BL2 flieBt. 20 
[0030] Die erste Auswerteschaltung BL1 liefert ein von 
dem Laststrom L L proportionales Signal Usl solange sich 
der Lasttransistor Tl noch nicht in Sattigung befindet bzw. 
solange die Drain-Source-Spannung UDS1 kleiner als die 
Referenzspannung Uref ist, Ubersteigt die Drain-Source- 25 
Spannung UDS1 die Referenzspannung Uref, so flieBt der 
Laststrom I s des Stromfuhltransistors T2 in die zweite Aus- 
werteschaltung BL2, wo dieser Laststrom I s iiber dem zwei- 
ten Widerstand R2 einen Spannungsabfall Us2 erzeugt, wel- 
cher als zweites Stromsignal Us2 zur Einstellung der An- 30 
steuerspannung (Gate-Source-Spannung) des Lasttransi- 
stors Tl herangezogen werden kann. Der Laststrom des 
Lasttransistors Tl und damit auch der Laststrom des Strom- 
fuhltransistors T2 sind im Sattigungsbereich in starkem 
MaBe abhangig von der Gate-Source-Spannung. Abhangig 35 
von dem Laststrom des Strornfuhlwiderstandes T2 kann 
iiber das Stromsignal Us2 dann die Gate-Source-Spannung 
des Lasttransistors eingestellt werden. Die zweite Ansteuer- 
schaltung BL2 kann insbesondere als Teil einer Strombe- 
grenzungsschaltung dienen, welche die Gate-Source- Span- 40 
nung des Lasttransistors Tl verringert, wenn der Laststrom 
einen vorgegebenen Wert uberschreitet, was anhand des 
Spannungssignals Us2 ermittelt werden kann. 



Bezugszeichenliste 

Vdd Versorgungspotential 

IN Eingangsklemme 

D Drain-Anschluss 

G Gate-AnschluB 

S Source-Anschluss 

UDS1, UDS2 Drain-Source-Spannung 

Uref Referenzspannung 

Kl Komparator 

PI 1, 21, P12 Anschlusspins 

BD Bonddraht 

Zl ;Last 

BL1, BL2 Auswerteschaltungen 

IC1, IC2 integrierte Schaltungen 

Usl erstes Stromsignal 

Rs Stromfiihiwiderstand 

K2 Komparator 

T2 Transistor 

S la, Sib Transistoren 

R1,R2 Widerstande 

T4 Widerstand 

Us2 zweites Stromsignal 
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Paten tanspruche 

1. Schaltungsanordnung mit einem Lasttransistor (Tl) 
und einem an den Lasttransistor (Tl) gekoppelten 
Stromfuhltransistor (T2), wobei dem Strornfuhltransi- 
stor (T2) eine Schalteranordnung (SW) mit wenigstens 
einem ersten Schalter (SI; SI a, Sib) nachgeschaltet ist, 
um den Stromfuhltransistor (T2) abhangig von einem 
Steuersignal (AS) an eine erste oder zweite Auswerte- 
schaltung (BL1, BL2) anzuschlieBen, wobei der Schal- 
ter (SI; S la, Sib) abhangig von einer Spannung (UDS) 
iiber der Laststrecke (D-S) des Lasttransistors (Tl) an- 
gesteuert ist. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, bei der die 
Schalteranordnung (S) einen Ausgangsstrom (I s ) des 
Stromfuhltransistors (T2) der ersten oder zweiten Aus- 
werteschaltung (BL1, BL2) zufuhrt. 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei 
der der Lasttransistor (Tl) und der Stromfuhltransistor 
(T2) in einem ersten Chip (IC1) integriert sind und bei 
der die Schalteranordnung (SW) und die erste und 
zweite Auswerteschaltung (BL1, BL2) in einem zwei- 
ten Chip (IC2) integriert sind, 

4. Schaltungsanordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die Schalteranordnung (S) eine 
Vergleicheranordnung (Kl) auf weist, die die Laststrek- 
kenspannung des Lasttransistors (Tl) mit einer Refe- 
renzspannung (Uref) vergleicht. 

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, bei der der 
erste Schalter (SI; Sla, Sib) abhangig von einem Aus- 
gangssignal (AS) der Vergleicheranordnung (Kl) ange- 
steuert ist. 

6. Schaltungsanordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der der erste Schalter (S la, S lb) ei- 
nen ersten und einen zweiten Transistor (S la, S lb) auf- 
weist, die abhangig von dem Ausgangssignal der Ver- 
gleicheranordnung (Kl) angesteuert sind. 

7. Schaltungsanordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die erste Auswerteschaltung 
(BL1) eine zweite Vergleicheranordnung (K2) und ei- 
nen rnittels der Vergleicheranordnung (K2) regelbaren 
Widerstand (T3) aufweist, der in Reihe zu dem Strom- 
fuhltransistor (T2) geschaltet ist. 

8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 7, bei der die 
zweite Verarbeitungseinheit (BL2) in Reihe zu dem re- 
gelbaren Widerstand (T3) einen weiteren Widerstand 
(Rl) aufweist, an dem ein erstes Stromsignal (Usl) ab- 
greifbar ist. 

9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 7 oder 8, bei 
der der regelbare Widerstand (T3) als Transistor ausge- 
bildet ist. 

10. Schaltungsanordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der die zweite Auswerteschaltung 
(BL2) eine Reihenschaltung eines zweiten Widerstands 
(R2) und eines zweiten Schalters (T4) in Reihe zu dem 
Stromfuhltransistor (T2) aufweist. 

11. Schaltungsanordnung nach Anspruch 9, bei dem 
der zweite Schalter (T4) abhangig von einer Schaiter- 
stellung der Schalteranordnung (S2; S2a, S2b) ange- 
steuert ist. 

12. Schaltungsanordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der eine Laststrecke des ersten 
Transistors (Sla) zwischen einer Klemme fur ein Ver- 
sorgungspotential (Vdd) und einem Steueranschluss 
des regelbaren Widerstandes (T3) verschaltet ist. 

13. Schaltungsanordnung nach einem der vorangehen- 
den Anspruche, bei der eine Laststrecke des zweiten 
Transistors (Sib) zwischen einem Versorgungspoten- 
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tiai und einem Steueranschluss des zweiten Schalters 
(T4) verschaltet ist. 
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FIG 1 (STAND DER TECHNIK) 
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